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FOUNDATION™ fieldbus
rozdzielacz IP67, 6-kanatowy

JBBS-49-E613/EX
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6-kanatowy rozdzielacz Ex serii
JBBS-49-E613/EX zostat zaprojektowany dla
systemu sieciowego FOUNDATION™ field-
bus.

Obudowa wykonana zostata z odlewu ci$nie-
niowego aluminium pomalowanego proszko-
wo i posiada stopien ochrony IP67.

Rozdzielacz wyposazony jest w aktywowany
rezystor terminujacy system sieciowy. Prze-
tacznik jest zintegrowany z modutem.

Odpowietrznik zapobiega kondensacji we-
wnatrz obudowy.

Ekranowanie i obudowa sg ze sobg bezpo-
$rednio potgczone za pomocg kolejnego prze-
facznika zintegrowanego z uktadem elektro-
nicznym.

Uwaga: System musi zapewnia¢ wystarcza-
jace wyréwnanie potencjatéw. W urzadzeniu
wyréwnuje sie potencjat za pomoca wkretu
uziemiajgcego M5 x 1.
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Rozdzielacz do instalacji na Scianie wypo-
sazony w ztgcza kotnierzowe M12 ze stali
nierdzewnej

Zintegrowany rezystor terminujgcy (akty-
wowany)

Ekranowanie kabla: Podtgczenie pojem-
nosciowe lub bezposrednie do potencjatu
obudowy wybierane z przetacznikow
Separowany pomocniczy terminal dla
opcjonalnej zyty ochronnej przewodu
Obudowa z odlewu cisnieniowego alumi-
nium malowanego proszkowo

Element kompensujacy cisnienie zabezpie-
cza przed kondensacjg

Mozliwos¢ podtgczenia obudowy za pomo-
cg wkretow M5 x 1

Parametry Entity i FISCO zgodne z IEC
60079-11
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Typ JBBS-49-E613/EX
Nr kat. 6611427

Standard sieciowy IEC 61158-2
Napigcie robocze 9...32VDC

Aprobata Ex zgodnie z certyfikatem zgodnosci
Oznaczenie urzadzenia

PTB 03 ATEX 2236
& 112G ExiblIC T4 Gb

Oznaczenie urzadzenia

® 112(1)G Exia[ia Ga] lIC T4 Gb

® 112(1D)G Exia[ia llIC Da] IIB T4 Gb

® 112(2D)G Exib [ib IIC Db] IIB T4 Gb

Urzadzenie obiektowe FISCO / Entity

Parametry bitowe

Maks. napiecie wyjscia U, <24V
Maks. prad wyjscia |, < 250 mA
Maks. moc wyjscia P, < 2560 mWw
Maks. napigcie wejscia U, <24V
Maks. prad wejscia |, < 250 mA
Maks. moc wejsciowa P, < 2560 mW
Parametry FISCO zgodne z IEC 60079-11

Maks. napigcie wyjscia U, <175V
Maks. prad wyjscia |, < 380 mA
Maks. moc wyjscia P, < 5320 mW
Maks. napigcie wejscia U, <175V
Maks. prad wejscia |, < 380 mA
Maks. moc wejsciowa P, < 5320 mW

Zewnetrzna indukcyjno$¢/pojemnosc¢ L/C,

Potaczenie elektryczne
Wejsciowy segment IN

kabel wspdiny (we/wy):
pomijalne / < 5,00 nF

na obwdd obiektowy:
pomijalne / < 0,82 nF

2~ obwoddw obiektowych:
pomijalne / < 5,00 nF

Gniazdo M12
1 xM12 - ztgcze

Wyjsciowy segment OUT 1 x M12 - zlgcza zenskie
Linia doprowadzeniowa 6 x M12 - zlgcza zenskie
Pin uziemiajacy M5 x 1

Stopien ochrony IP67

MTTF

705 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Temperatura pracy
Materiat obudowy

-30...+70 °C

Odlew cisnieniowy aluminium pomalowany proszko-

wo

Kolor obudowy

Czarno-zotty

Wymiary

64 x 185.5 x 45 mm

Tryb potaczenia

Instalacja nascienna

Konfiguracja pinéw
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nominal values: 4 A, 300 V
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Segment out, Spur
1=V~ 2
2=V (890 s
3 = shield o
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nominal values: 4 A, 300 V
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Segment in
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Segment out, Spur
1=V-
o-v+ /0 o\’
3=shield 4\O_OJo
4 =n.c.

nominal values: 9 A, 300 V
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